RFT SY356/05 ... SY356/10

Schnelle Silizium- Gleichrichterdioden im Kunststoffgehduse

Typ Urrm" Ursu? Ur |F(AV)3) lrsm®
(V) (V) (V) (A) (A)
SY356/05 50 50 35
1 100 100 70 15
2 200 200 140
4 400 400 280 bis 80
6 600 600 420 1,1
8 800 800 560
10 1000 1000 700
Empfohlene Urwm < 0,7 X Urrm
Sperrschichttemperatur = -40 bis 150°C
Sperrerholungszeit tr < 0,3uS Gruppe K
0,4uS Gruppe L
fur I = 1A,
diF/dt = -25A/US,
lr = 0,5A, 9;=25°C
Ytp/T von Ur < 0,5, f = 50Hz ... 30kHz
2 tp < 20mS
¥ Sinushalbwellen, volle Drahtlange auf Leiterplatte 9,= 45°C
4 Sinushalbwelle, f = 50Hz, 9;-125°C, Ur =0
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Anodenanschiuf®  Katodenansehlull

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente — 1985
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